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(8 Elektrische Glithlampe und Verfahren zu deren Herstellung.

@ Der pild6rmige Lampenkolben (1) einer Glihiampe
weist an seiner Innenoberfidche eine Silizierschicht auf, die
im Bereich zwischen dem Kolbenhals und dem grof3ten
Kolbendurchmesser eine reflektierende und an der Kolben-
kuppe (6) eine lichtstreuende Wirkung aufweist. Das Absorp-
tionsverhaltnis der ersten, reflektierenden Innensilizier-
schicht (B) zur zweiten, lichtstreuenden Innensilizierschicht
(7} liegt im Bereich von 2 : 1 bis 15 : 1, inshesondere bei 6 : 1.
Die beiden Innensilizierschichten {5, 7) unterschiedlicher
Dichte und Dicke werden in einem Arbeitsgang im elektrosta-
tischen Verfahren aufgetragen, wobei ein Ablenkschild im
Silizierstrom angeordnet ist und die Kolbenkuppe (6) des

sonst auf ca. 420 K gehaitenen Lampenkolbens (1) auf etwa
300 K gekihlt wird.
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Elektrische Gliihlampe und Verfahren zu deren Her-

‘stellung

Die Erfindung betrifft eine elektrische Gliihlampe mit
einem pilzformigen Lampenkolben aus Glas, der mit
einer zwischen dem Kolbenhals und dem griBten Kolben-
durchmesser angeordneten Immnensilizierschicht versehen
ist, die das Licht verstdrkt zur Kolbenkuppe reflek-
tiert, wobei die Kolbenkuppe eine lichtstreuende Ober-

fliche aufweist sowie ein Verfahren zur Herstellung

der Lampe.

Die lichtstreuende Oberflidche der Kolbenkuppe wird
iiblicherweise durch eine FluBsHuremattierung des Lam-
penkolbens hergestellt. Die Innensilizierung wird ge-
genwdrtig im Nafiverfahren vorgenommen. Vormattierte
stehende Lampenkolben werden bis zum gréBten Kolben-
durchmesser mit TiOz—haltiger'Paste beschlédmmt, wobei

die Kolbenkuppe unbeschléammt bleibt.

Es ist bekannt, auch die lichtstreuende Oberflache
mit einer Inmensilizierschicht zu erzeugen, die im
NaBverfahren aufgetragen wird. Benutzt wird eine Be-

schlémmpaste bestimmter Viskositat (US-PS 3 909 649).

Ferner ist die Innensilizierung von Lampenkolben im
Trockenverfahren bekannt, bei der von einem Gasstrom
getragene Sioz-Pulverteilchen in den Lampenkolben ge-
blasen und im elektrostatischen Feld an das erwdrmte
Kolbenglas gebunden werden. Wemn sich die Silizier-

schicht nur auf bestimmte Teile der Kolbeninnenwand
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erstrecken soll, kommen in den die Pulverteilchen tra-
genden Gassirom diesen ablenkende Mittel angeordnet
werden. So ist zum Freihalten der rohrférmigen Kuppe
eines bauchigen Lampenkolbens einer elektrischen Ent-
ladungslampe von Pulverteilchen im Bereich des gréften
Kolbendurchmessers ein kreisformiger Ablenkschild ge-
lagert, dessen der Beschichtungsdiise abgewandte Seite
flach ist, wdhrend die der Diise zugewandte Seite eine
konvexe Form aufweist. Der Ablenkschild liegt iiber der
Beschichtungsdiise und ist zu dieser konzentrisch ange-
ordnet. Der Schild ist mit Tragstdben abgestiitzt, die
im Diisenbereich verankert sind und bésteht aus rost-

freiem Stahl (US-PS 3 279 937).

Aufgabe der Erfindung ist es, eine elektrische Gliih-
lampe der eingangs beschriebenen Art einfacher in Auf-

bau und Herstellungsweise zu gestalten.

Die gestellte Aufgabe wird mit den im kennzeichnenden
Teil des Anspruchs 1 aufgefiihrten Merkmalen geltst.
Der Ubergang von giner zur anderen Schicht ist im we-
sentlichen scharfkantig. Das Absorptionsverhdltnis der
ersten Innensilizierschicht, die das Licht verstarkt
zur Kolbenkuppe reflektiert, zur zweiten, auf der Kol-
benkuppe aufgetragenen Innensilizierschicht liegt im
Bereich von 3 ¢ 1 bis 15 ¢ 1. Ein Schichtdicken-
verhdltnis von ca. 6 : 1 (reflektierende erste Schicht
: lichtstreuender zweiter Schicht) hat sich als beson-
ders vorteilhaft erwiesen. Die Schichten sind in einem
Arbeitsgang im elektrostatischen Verfahren aufgetragen,
wobei ein Hochspannungspotential zwischen dem Lampen-
kolben und der Beschichtungsdiise angelegt ist. Die
gewiinschten Unterschiede in Schichtdichte und Schicht-
dicke sind mittels eines kreisférmigen, flachen Ablenk-

schildes erreicht, das iiber und konzentrisch mit der
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Beschichtungsdiise im Bereich des grofiten Kolbendurch-
messers angeordnet ist und den Pulverstrom aufteilt.
Wesentlich fiir dieses Verfahren ist ferner, daB die
Kolbenkuppe des erwarmten Kolbens wihrend des Beschich-
tens gekiihlt ist., Ein wesentlicher weiterer Vorteil
dieses neuartigen Beschichtungsverfahrens ist, daB das
Imnmenmattieren des Lampenkolbens mittels FlufBlsdure

entfallen kann, wodurch die Umweltbelastung wesentlich

verringert wird.

Nachfolgend ein Ausfiihrungsbeispiel. Von den schematisch

dargestelltien Figuren zeigen

Figur 1 eine elektrische Glihlampe gemdB der Erfindung

in teilweise aufgebrochener Ansicht
Figur 2 das Beschichten des Lampenkolbens

Die Lampe mach Figur 1 weist einen pilzfdérmigen Lam-
penkolben 1, einen Sockel 2 sowie einen in einem Ge-
stell 3 gehalterfen Leuchtkorper 4 auf. Der Lampen-
kolben 1 ist an seiner Innenoberfléche mit einer ersten
Silizierschicht 5 versehen, die sich vom Kolbenhals bis
zum graﬁten Kolbendurchmesser erstreckt und das Licht
verstarkt zur Kolbenkuppe 6 reflektiert. Die zweite,
wesentlich diinnere. Silizierschicht 7, die mit einem im
wesentlichen scharfkantigen ﬁbergang an die erste
Schicht 5 anschliefft und die die Immenwand der Kolben-
kuppe 6 bedeckt, bewirkt den lichtstreuenden Effekt.
Vorzugsweise betrdgt das Absorptionsverhdltnis der
sockelseitig aufgetragenen reflektierenden ersten

Schicht 5 zu der auf der Kolbenkuppe 6 aufgetragenen

diinnen zweiten Schicht 7 ca. 6 : 1. Wie aus. Figur 2 er-

sichtlich, sind beide Schichten in einem Arbeitsgang

im elektrostatischen Trockenverfahren aufgetragen, bei
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dem von einem wihrend ca. 0,45 s widhrenden Luftstrom
mit ca. 3,3 bar getragene SiOz—Pulverteilchen in den
Lampenkolben 1 geblasen und im elektrostatischen Feld
auf der Innenwandung des Glaskolbens angelagert werden.
Dabei liegt zwischen dem erwédrmten Lampenkolben 1 und
der Beschichtungsdiise 8 eine Hochspannung von ca. 20 kV
an., Die Verteilung der Schichtdichten und Schichtdicken
wird dabei mittels einer Kiihlkappe 9 und eines kreis-
formigen, flachen Ablenkschildes 10 erzielt. Die Kiih-
lung der Kolbenkuppe 6 erfolgt wihrend ca. 10 s mit
Blasluft 11 von ca. 2,7 bar. Hierzu ist dem Lampenkolben
1 die Kiihlkappe 9 aufgesetzt, die bis auf die Hohe des
groBten Kolbendurchmessers herabfeicht und mit einem
Gummiring 12 abgedichtet ist. Die Blasluft 11 entweicht
durch eine in der Kiihlkappe 9 angebrachte 6Ifnung i3.
Der Ablenkschild ist innerhalb des Lampenkolbens 1 iiber
und konzentrisch mit der Beschichtungsdiise 8 ebenfalls
etwa in Hohe des grofRten Kolbendurchmessers angeordnet.
Der vor Beginn des Silizierens auf etwa 450 X erwidrmte
Lampenkolben 1 wird wdhrend des Silizierens im Bereich
der Kolbenkuppe 6 auf einer Temperatur von etwa 300 K

gehalten, wihrend der iibrige Kolbenteil etwa 420 K be-
sitzt.
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1.

Elektrische Gliihlampe mit einem pilzformigen Lampen-
kolben aus Glas, der mit einer zwischen dem Kolben-
hals und dem grifBten Kolbendurchmesser angeordmneten
Innensilizierschicht versehen ist, die das Licht
verstidrkt zur Kolbenkﬁppe reflektiert, wobei die
Kolbenkuppe eine lichtstreuende Oberfldche aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dafl aufler der zwischen dem
Kolbenhals und dem grBten Kolbendurchmesser ange-
ordneten ersten Innensilizierschicht (5) auf die
unbehandelte Innenwandung der Kolbenkuppe (6) eine
zweite, wesentlich diinnere Innensilizierschicht (7)

aufgetragen ist.

Elektrische Gliihlampe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl das Absorptionsverhdltnis der
ersten Innensilizierschicht (5) zur zweiten Innen-

silizierschicht (7) im Bereich von 3 : 1 bis 15 : 1
liegt.

Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Gliih-
lampe nach Anspruch 1, bei dem von einem Gasstrom
getragene Si02~Pu1verteilchen in einen erwdrmten
Lampenkolben geblasen und - von einem kreisformigen
Ablenkschild in Hohe des groBten Kolbendurchmessers
abgelenkt - im elektrostatischen Feld auf die Kolben-
innenwand aufgetragen werden, dadurch gekennzeich-
net, daB die beiden Innensilizierschichten (5, 7)
in einem Arbeitsgang aufgetiragen werden, wobei der
Ablenkschild (9) flach geformt ist und die Kolben-
kuppe (6) gekiihlt wird.
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FIG. 2
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